
CИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И  ПРОИЗВОДСТВА   ДИСКРЕТНЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ    ПРИБОРОВ   И   ИНТЕГРАЛЬНЫХ    МИКРОСХЕМ   СООТВЕТСТВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ  СТБ  ИСО 9001-2001 
 

M1623РТ1А,Б  ИНТЕГРАЛЬНАЯ МИКРОСХЕМА 
 ПЗУ  ОДНОКРАТНОПРОГРАМИРУЕМОЕ 

 
бКО.347.630-01ТУ 
Информационная ёмкость 16384 бит      
Организация 2048 х 8 бит 
Зарубежный аналог НМ6616       
Изготавливается в корпусе 210Б.24-1           
Предназначена для применения в                               
аппаратуре специального назначения. 
Категория качества ВП. 
 
 

Номер 
вывода Назначение Номер 

вывода Назначение 

01 Выход информационный  D3 13 Вход адреса А7 
02 Выход информационный  D4 14 Вход адреса А6 
03 Выход информационный  D5 15 Вход адреса А5 
04 Выход информационный  D6 16 Вход адреса А4 
05 Выход информационный  D7 17 Вход адреса А3 

06 Вход разрешения программирования 
кристалла EPR 

18 Вход адреса А2 

07 Вход выбора микросхем CS 19 Вход адреса А1 
08 Вход разрешения выхода Е0 20 Вход адреса А0 
09 Вход адреса А10 21 Выход информационный D0 
10 Вход адреса А9 22 Выход информационный D1 
11 Вход адреса А8 23 Выход информационный D2 

12 Вывод питания от источника напря-
жения U 

24 Общий вывод OV 

 
 
    ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  ( Tокр.ср.=25°C ) 
 

Паpаметpы Обозна-
чение 

Ед. из-
меp 

Режимы измеpения Min Max 

Выходное напряжение низкого 
уровня 

UOL В Ucc=5B±10%   IОL=3,2мА   
UIL=0,8 В UIH= (Ucc – 0,8)B  

- 0,4 

Выходное напряжение высокого 
уровня 

UOH B Ucc=5B±10%  
IОH= |-0,08|мА 
IОH=|-2|мА UIL=0,8 В  

 
Ucc-0,4 

2,4 

 
- 
- 

Ток утечки низкого уровня на входе ILIL мкА Ucc=5B±10% UIL=0 - |-1| 
Ток утечки высокого уровня на 
входе  ILIH мкА Ucc=5B±10% UIH= Ucc  

 - 1 

Ток утечки низкого уровня на выхо-
де ILOL мкА Ucc=5B±10% UIL=0,8 В   

UIH= (Ucc –0,8 )B - |-4| 

Ток утечки высокого уровня на 
выходе  ILOН мкА Ucc=5B±10% UIL=0,8 В   

UIH= (Ucc –0,8) B - 4 

Ток потребления в режиме хране-
ния  ICCS мкА Ucc=5B±10% UIL=0,3 В UIH= UCS 

UIH= (Ucc –0,3 )B - 40 

Время выборки адреса  
1623PT2A 
1623PТ2Б 

tA(A) нс 
Ucc=5B±10% UIL=0,8 В  
UIH= Ucc - UIL     СL=50 пФ 
R1=2,2 кОм R2=5,1кОм ±5% 

 
- 
- 

 
100 
140 

Коэффициент программируемости NPR   0,6 - 

Выходная ёмкость  СО пФ Ucc=5B±10% - 9 



Входная ёмкость СI пФ Ucc=5B±10% - 6 
Время сохранения сигнала выход-
ной информации после сигнала 
разрешения 

tV(EO-DO) нс 
Ucc=5B±10% UIL=0,8 В  
UIH= Ucc - UIL     СL=50 пФ 
R1=2,2 кОм R2=5,1кОм ±5% 

- 100 

Время сохранения сигнала выход-
ной информации после сигнала 
выбора микросхемы 

tV(CS-DO) нс 
Ucc=5B±10% UIL=0,8 В  
UIH= Ucc - UIL     СL=50 пФ 
R1=2,2 кОм R2=5,1кОм ±5% 

- 100 

Время выборки разрешения выхода 
tA(ЕО) нс 

Ucc=5B±10% UIL=0,8 В  
UIH= Ucc - UIL     СL=50 пФ 
R1=2,2 кОм R2=5,1кОм ±5% 

- 70 

Время выбора 
 
 

tcs нс 
Ucc=5B±10% UIL=0,8 В  
UIH= Ucc - UIL     СL=50 пФ 
R1=2,2 кОм R2=5,1кОм ±5% 

- 
 

 
140 

 
220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16,   УП "Завод ТРАНЗИСТОР" 

Отдел маркетинга:  тел./факс (10-37517) 212-59-32 
E-mail: market@transistor.com.by    http://www.transistor.by 
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